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ldefectos o desviaciones en la estructura 8ptica en la carre

~Inen la desventaja anterior. Se ha intentado hasta ahora me-

{eibn con esto, se ha de hacer observar que han sido impues-

de 1 /u. Estas zonas son, por ejemplo, pegueﬁds bloques y

1

- 1loja nam.

e v

- - El invento se refiere & un método de fabricacién de

un disco de informacidn legible Spticamente, en el cuel un |

jde una estructura fptica de reflexién de radiacibn en wn la

“lao est4 provisto, en el lado de la estructura Optica, de unf

plééa de cubierta conectada a ella por medio de un adhesivo}

- Dicho método es conocido de la patente espaiiola 418.3b
de la fir;a solicitante, ‘ -
La desventaja del método conocido es que existe una
probabilidad real de que los discos de informacibn 1eg§§%§

Spticamente, fabricados de acuerdo con el método, mostrurin

ra larga, de menera que se reduce la calidad de la informa-
¢ién almacenada, por ejemplo, informacién de video o iﬁf@r—
macién_de audio.

Todos los discos de informacién legible 6pticamente,

Jjorar esto, habiendo sido hechas investigaciones especiales

en composiciones especiales de resinas sintéticas que mues-
tiempo y en condiciones climatolégicas variables. En rela=

t0s requisitos muy se&eros a la estabilidad de un disco de
informacién de pléstico a la vista de la gran finura de la
estructura de informacién. Como se ha indicado también en le

solicitud de patente anterior, dicha estructura consiste usy

mente en zonas reflectantes de la radiacién,ldispuestas'en

pistas, de dimensiones muy pequefias, del orden de magnitud

)

portador de informacién de pléstico transparente que comprepn

fabricados hasta ahora de una resina pléstica Sintética;;ti%

tran la gran estabilidad deseada durante largos periodos del

lad
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- lentre otras, en la solicitud de patente holandesa 72 12 045

trato de poliéster sobre ella es dispuesta en una matriz de

Ilofu ntm. 2

| zonas intermedias situadas en un plano, diferiendo el,coet%
ciente de veflexibn de los bloques del de las zonaéAinterm_
dias. La estructura 6ptica!ﬁon5iste preferiblemente en peqqg
fios bloques y zonas intermedias que tienen el mismo coefi~-
ciente de reflexién, estando los bloques y las zonas inter=
medias situados a niveles diferentes. Asi se obtiene una eg
tructura almenada de la pista de informacién con una diferel
cia de altuvra entre los bloques y las zonas intermedias.dd
aproximadamente 0,5 /u.’La pista de informacidn puede.ser
andloga a una espiral o construida de circulos concéntrigos|
La estructura Sptica reflectante de 1a radiacién,gg:
leida en reflexién por medio de un haz luminoso enfocadq},
en particular de luz léser, ' ~4:;,

Los discos de informacidn de pléstico que tiene una’,

st

estructura 6ptica de reflexifn unilateral se pueden produci

en serie utilizando matrices, Se pueden utilizar varios méw

LS

todos, por ejemplo, un procedimiento de presién deserito,

de los mismos solicitantes. Otro método conocido es un procg

5o de moldeo por inyeccién o un proceso de moldeo simplemen-

=

te, La NOS 23 43 020, por ejemplo, describe un procgso de mo

jeo en el que una resina de poliuretano liquida con un, sus~

paucho de silicona. Después de curar la resina de ﬁretano,-
e retira de la superficie de la matriz el sustrato con la
hapa de poliuretano curada unida al mismo, Otro método de
Fabricar es el denominado proceso de impresién, en el que se
iispone una hoja termopldstica con la estructura dptica de-
beada mediante un tratamiento con una matriz giratorié que

bstd prevista, por ejemplo, sobre un rodillo.
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| velada, después ‘de 1o cual las partes expuestas de la capa

v FHajn nim, f)
- Los discos de informacién resultantes se proveen des
pués, en el lado de la estructura dptica, de una capa reflg

tante a la radiacién, por éjemplo, una capa de metal o una

capa de un dieléetrico de seleniuro. Una capa apropiada re

nio, plata u oro creada por deposicibén de vapor o por cha=-

pado no electrolitico. Con el fin de proteger la cape refld

tante a la radiacidén del ataque quimico y mecédnico, se dis

pone sobre ella una capa protectora de pléstico. Ista es

te espafiola 418.365, puede ser alternativamente una léming
-p hoja delgada provista de un adhesivo. 'J:
clon prov1stos un;lateralmente de una estructura Optlca re
fleatqpte parte de un sustrato en forma de disco sobre el
cual se deposita al.vapor una capa reflectante mediante ung
'mscara perforada. Asf, en este método no se usa matriz. Ep

lugar de un proceso de deposgicidén de vapor se puede usar a)

capa ‘de material ﬁﬁb&resistente dispuesta sobre una capa mg
tilica es ex@uesfa a.la luz a través de una méscara Yy es re
méuéllca son eliminadas por ataque quimico. Estos dltimos
metodos se consideran menos aproplados para la fabrlcaclon
en serie, L ' T

También sé ha intentado eliminar la desventaja ante-
rior de reduccidén de calidad de le estructura Sptica efec-
tuando mejoras tales en la técnica de fabricacién que la cd
ga de presidn y'ia carga térmica ejércidas sobre la resina

sintética sean minimas. Se ha sugerido, por ejemplo, en el

flectante a la radiacidén és, por ejemplo, una capa de alumj

usualmente una cepa de laca, pero, segin la anterior paten

 Otro . ‘-método conocido de fabricar discos de 1nforma~

ternativamente un proceso de ataque quimico en el cual una

[
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“loja nam. ll-

_proceso de presién y en el de impresién, calentar 5619 la
capa superior de la resina sintética en la que estd dispueg
ta la eétructura de informacidn.

Sin embargo, todos estos intentos han fracasado en 14
produccibén de un resultado éptimo. Los solicitantes han in
ventado un método de fabricar discos de informacién legibles
6pticameqte que no muestran la desventaja anterior. .

an1n

M&s en particular, el presente invento se refiere a

un método de la clase mencionada en el preimbulo que se ca
racteriza porque la placa de cubierta es una placa plana,
N ABnYIY

de refuerzc, conductora del calor, fabricada de material .

~an
-

inorgénico y unida al portador de informacidén en toda su sy
perficie. '

~
anan

Este medida caracterizante del método segfn el inven-

+
I

to estd basada en la siguiente consideracién de los solicis

Ya_
-
-

tantes.

L
A4 A

En opinién de los solicitantes, la calidad reducida’
del disco de informacién es principalmente el resultado de
fuerzas nicroestructurales, es decir, fuerzas que gctﬁap 8g
bre wna parte de superficie muy pequeﬁa del disco dé infbg
nacién y que son suprimidas.despﬁés de leer el disco por mg
dio de luz léser. .

El haz de luz léser enfocado sobre la estr@ctura 6ptd
ca del disco de informacién atravesard la resina sintética
transparente sin pérdﬂa notable de energia luminosa y se~
ré después reflejado por la capa reflectante de_ia radia~
cién, Dependiendo del coeficiente de reflexidén de la capa
reflectante utilizada - generalmente una caﬂa netdlica -,
serd absorbida por la capa reflectante més o menos energla

Vg
lumincsa. La energia luminosa absorbida es convertida en

'n
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| parte de la resina sintética donde la deformacidn es mixima,

| con luz, por ejempio,.luz U. Vo, ¥ que se extiende sobre 1h

flojn avim. 5

_energié,térmica; como consecuencia de ello, se elevaréd lo=-
calmente la temperatura de la capa, lo que a su vez produ-
ce un calenﬁamientc.iocal de la parte de la estructura dpti
ca qu ée-aplica 8 'la capa reflectante. Estin presénte M-
chgs tensiones internas en la parte del portador de infore
macién que comprende“la estructura 6ptica. En relacidn con

‘riormente descrita de portadores de informacidn de plistico
Que estén proviétos unilateralmente de una estructura Gptis
ca, Se ejercen una carge térmica y una carga de presiép:sg
bre el material termopldstico a tratar. Esto es més promi-
nente en un proceso de pre316n o de impresidén, en los ;uap
les la estructura dptica esté formada en una resina 51nté-
tlca termopléstlca caliente bajo presién y por medio de un&
matriz. Entonces es realizado el enfriamiento, siendo gone»
geladas las tensiones internas introducidas en el matepiﬁl_
bajo la influencia de la presidn y el celor. Tales tensio-|-

nes internas ocurren frecuentemente, en particular en.la .

‘en otras palabras, en o cerca de la estructura bptica.

) Existen tensiones internas incluso en portadores de
informacién fabricados éegﬁn los métodos de fabricar porta
dores de informacidn de pléstico en les que no se ubilizan
presidn o femperatura.elevadas. En relacidn con esto, se
hace referencia a la soliéitud de patente espafiola 463,152
de la firma solicitante. Ll procedimicento descrito en dichd

solicitud parte de una 1a¢eiliquida que puede ser curada

superficie portadora de informacién de una matriz metdlica}

Después se dispone una lémina de pléstico transparente so-
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L bre la laca, tras lo cual queda expuesta la laca a la luz

1lajn nGm. 6

8 través de la lémina de pléstico, se cura y finalmente se
retiran de la superficie @é la matriz el conjunto de léming.
de pléstico y capa de 1ac§ curada portadora de informacién,
unida a ella, ‘

Fl portador de informacidn de ﬁléstico as{ rabricado

muestra también tensiones internas, egpecialmente en la 1A-

Aav3 v

mina de pléstico, la cual, durante la fabricacifén de la misg

ma, por ejemplo por medio de un proceso de extrusién, ha sl
do sometida a un tratamiento térmico y de presién. \

Como ya se ha indicado anteriormente, tiene luger-un

calentamicento muy localizado del portador de informacidn

‘\11

pléstico en o cerca de la estructura éptica cuando el dlscc
de informacién estd expuesto a la luz léser. El &rea de‘su
pexrficie calentada es nuy pequena, del orden de magnltud de

-

micras., Las tensiones presentes en la parte caliente de;,po_

—

tador de informacidén serén eliminadas y les fuerzas resul—
tantes de ello producirin una deformacién que es sin embar-
go de dimensibén muy pequefia. A la vista de la finura de'dg
talle de la estructura éptica, esto da lugar a errores en
la informacién almécenada que se ha de leer,
‘ Utilizéndo una placa cpnductora del calqr seéﬁn'el
presente’ invento, tras la irradiacién de la estructura pti
ca con luz léser, la energia absorbida por la capa reflec-
tante fluiréd en su mayor parte” hacia la placa conductora
del célor de manera que no ocurrira una'elevacién de tempé—
ratura notable en la zona de la superficie irradiada.AEl po
tador de informacién y en particular la estructura 6ptica .

del mismo no se calentarén, por lo tanto, de manera que no

se.eliminan las tensiones internas.




10

15

20

a5

- Ademés de las fuerzas microestructuradas anterlormen

| macidn. Un grado relativamente pequefio de alabeo en una zo

,'la lectura y el portador de informacién.ya no es bpticamen

“1ojn nOm. ‘7

te descrltas, ocurren también fuerzas macroestructuradas
;que»actﬁan.en una superficie mayor del portador de informa
cidn de pléstico. Egtas son en pérticular fuerzas que, en
opiniSp‘de los sblicitantes, son el resultado de una absor
cién o liberacién unilateral'de humedad por el portador de

informacibén y que da lugar al alabeo del portador de infor

na supérficie'grande de la placa no ejercerd, por lo gene-
ral, una influencia directa'sobre la informacién a leer, ya
qué el objetivo que emfoca la luz liser puede mantener:ié

distancia gradualmente variablera la estructura 6ptica;@§g
tro.de la longitud focal que es de unas pﬁcas micras, si‘sy
deSeé’mediante un desplazamiento gradual de compensaciﬁﬁiﬂﬁ
objét@vo. En el caso de que el portador se alabee conside-
rablemente en una distancia pequeiia, el objetiwvo ya mno ?@g

de seguir la posicidn variable de la estructura éptica en

te legible,
La placa de refuerzo'plana, conductora del calor,’hti
lizada segin el in%ento, puede recibir las fuerzas anteriox
mente mencionadas sin qué ocurra deformacidén de la placa.
Un disco de informacidén fabricado segin el invento na se
falabéaré. .
El método seéﬁn el invento produce buenos resultados

en particular si la placa de refuerzo plana utiligzada, cog

ductora del calor, es una placa metélica o una placa de vi

ductividad térmica y, ademds, a la excelente capacidad tér
'miga, se prefiere una placa que esté fabricada de metal, e

como niquel, acero o aluminio. , |

drio de un espesor de 0,2 a 2 mm. Debido a Ja muy buena con

1



Hojn nl’lm.‘ 8

- Esto se aplica en particular a una placa de aluminio

ar

de 0,5 a 1,3 mm de espesor.

En una realizacién adicionalmeate favorable del méto
do seéﬁn el invento, el lado de la placa plana alejado del
5 portadér de informacién estd provisto de un segundo portadTr
de informacién de pléstico transparente que comprendé una
estructura éptica uﬁilateral reflectante a la radiacidn,. e$

Aty ¥

tando dicho lado de la placa plana unido en toda su superf:

"

cie a la estructura éptica reflectante de la radiacidn del
10 portador de informacién por medio de un adhesivo. s

Esto da lugar a un disco de informacién que lleyp»ig
fo:macién en dos lados, el cual comprende la caﬁtidad &Bﬁim

A

de informacién o, en otras palabras, tiene un tiempo de re
produccién doble, iAdemds, se obtiene la ventaja adicioggi{
15 de que hay bastantes probabilidades de que las fuerzas:agQ
croestructuradas que puedan ocurrir en los portadores %éfi
formacién situados a ambos lados de la placa plana se 5653‘
pensen mutuamente, al.menos paro;almente. En relacién. con.
' esto, se ha de hacer observar que los ensayos de duraciﬁn
20 bajo circunstancias atmosféricas extremas han demostrado
.que dicho portador:de informacién permanece completamente
plaﬁo.si se utiliza una'placa de aluminio relativameqte del
p gada de 0,5 mm,

¥l adhesivo utilizado en el método segln el invento
25 | es de un tipo usuel, por ejemplo, un adhesivo de dos compo
nentes. En una realizacidn ventajosa se ubiliza una laca '
curable por radiacibn, por ejemplo una laca curable por rg
diacién ultravioleta sobre la base de- dcido acrilico. Ia

lacaldelgada 1iquida se puede disponer fdcilmente sobre ung

30 de..las superficiés'a unir, por ejemplo por medio de un pro

05108
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 ceso de rociado o un proceso de centrifugacidn, es decirx,

.| portador de informacibn de pléstico ubilizado en el método;

Ilojn ntun, 9

ya sea en la superficie portadora de informacidn, o sobre

do répido'de la laca es posible por exposicibn a través del
portador de informacidén transparente. Se ha visto que la cd

pa reflectaﬁte a la radiacidn que refleja en particular en

de onda corta, por ejemplo luz ultravioleta.

81 se desea, la placa de refuerzo plana utilizada, cd
ductora del calor, puede estar provista de ner&ios de refug
zo en el lado alejadb del portaddr de informacibn. Se ﬁLé;
den utilizar tamblén un portador de informacidn y una placo
que'tengan ambos una abertura central de manera que el dls~

co de 1nfornacién resultante tiene una abertura central.,

talle haciendo referencia al dibujo, en el cual:

La figura 1 es una vista en seccidn transversal de un

La figura 2 es una vista en seccidn btransvergal de un
portador de informgcién-obtenido segﬁﬁ el inven%o; N .

La figura 3 es una vista en seccién transversal de
otra realizacién de un disco de informacién obtenido gegﬁn
,el invento.

El nfmero de referencia 1 de la figura 1 indica un PG
tador de informacién de pléstico transparente que compren—~
@é una estructura dptica 2 en'un lado. El portador de’infd;
macién 1 con estructura Sptica 2 tiene un espesor de aproxi

madamente'i mm y fabricado de copolimero de boli (cloruro

conocido. La estructura 6ptica es almenada y consiste en pe
) \ :

| una placa de refuerzo plana conductora del calor. Un cura-

la regiéﬁ del infrarrojo, deja pasar‘todavia suficiente lug

El lnvento se describird a continuscidén con mayor de-t

de vinilo)/ acetato transparente segin un proceso de presidén

iy
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dog componentes., ' .

|8 y 9, respectivamente. Log portadores de informacién 8 y .9

jeura 3 es leido bilateralmente en la direccién sefialada pox)

' Hojn atm. 10

_quefios bloques 3 con zonas intermedias 4 cuyas dimensiones
son del orden de magnitud de 1 /u. "La estructura 6ptica 2
esté fecubmerta con una capa de aluminio 5 reflectante a le
radlaglﬁn, depositada al vapor, de un espesor de 300 %, a=
proximaﬁamente.

En el lado de la estructura 6ptica 2, el portador de
infornacién 1 esté ﬁbovisto de una placa 6 (figura 2) de.
aluminio de un espesor de 0,5 mm, mientras se ubiliza uns,

CREIRE]

capa de adhesivo, no mostrada, por ejemplo un adhesivo de
El disco de informacién resultante estd mostrado .en.

la figura 2. Bl disco es leido dpticamente y en reflexién

por medio de luz lédser en la direccidn indicada por una flé

PR ) S

cha. ' ‘ _ A
. L

E1l n@mero de referencia 7 de la figura 3 indica una .

|

placa de aluminio de 0,5 mm de espesor provista en ambosdlg

~

dos de portadores de informacién de plistico, sefialados Pox

corresponden al mostrado en la figuré 1l y estén provistos
en un lado dé una estructura dptica 10, 11 cubierta por unsg
capa de aluminio depositada al vapor, no mostrada, Los por
tadores de informacién 8, 9 estdn unidos a la placa 7 del
lado de la estructura Sptica 10, 11 por medio de un adhesi-

vo, no mostrado. El disco de informacidn mostrado en la fiw-

las flechas.

Los esresores (aproximadamente 1 mm) de los portadore
de informacién de pléstico 1 (figuras 1, 2) ¥ 8, 9 (figura
3) son anpliamente sufiqientes para mantener las particulas

de polvo o rasgufios posiblemente presentes en la superficie

142

3
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b s

-més alld de la disbancia focal del objetivo, no mostradoe,

Hojn nam. 11

P

que enfoca el haz de lectura sobre las estructuras dpticas

2 (figuras 1, 2) y 10, lliingura 3)e
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= RETVINDTCACIONES

Los puntos de invencién propia y nueva que se presen
tan para que sean.objeto de esta solicitud de Patente de In
vencibén en Espafia, por VEINTE afios, son 1los que se recogen

en las reivindicaciones siguientes:

\\\\\

macidn y'legible por via éptica, en el que un portador de.
informacién, de pléstieéo trahsparente, que comprende una eg
tructura éptica reflectante de la radiacién en un lado, es

R

t4 provisto, en el lado de la estructura dptica, de unawplﬁ

b3
Taa?

ca de cubierta unida al mismo por medio de un adhesive, sa
aat
racterizado porque la placa de cubierta es una placa plana

Naa

de refuerzo o rigidizacidn, conductora del calor, fabricads

de material inorgfnico y unida al portador de informacién’

v

en toda su superficie, .

Ty st
P

2,- Un método segln la reivindicacidén la, caractéti”
zado porque la placa plana es una placa metélica o una pla
ca de vidrio de un espesor de 0,2 a 2 mm. -

32.~ Un método segin la reivindicacién 28, caractefi
zgdo porque la placa plana es una placa de aluminio de un
espesbr de 0,3 a'1,3 mm, ' .

48,- Un método segln las reivindicaciones 12, 22, §
38, caracterizado porque el lado de la placa plana alejado
del portador de informacién‘esté provisto de un segundo poX
tador de informacibn de pléstico transparente que comprende
una estructura Sptica unilateral reflectante de la radia-
cidn, esténdo dicho lado de la placa plana Jnido en toda sy
superficie a la estructura Sptica reflectante a la radia—

cién del portador de informacidén por medio de adhesivo.

|
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‘| zado porgue el adhesivo utilizado es una laca curable por

Hojn nam. 13

u . E)

- 5a.~ Un.método seglin la reivindicacién 1%, caracteri

H
radiacién. - !

. 628,- Un disco de infbrmacién legible Spticamente, ob-
tenidq ﬁtilizando el métqdo reivindicado en cuvalguiera de
1ésrreivindicaciones precedentes 1 a 5.

7é;— "UN METODO DE FABRICAR UK bISCO FORTADOR Dis IN-
YORMACTON Y LEGIBLE POR VIA OPTICA", o
Tal y como se ha-descrito en la lMemoria que anteécde,
representado en los dibujos que se acompafian y con los fi-
nes que se han especificado. | S
Esta Memoria consta de trece hojas escritas a méqqina
por una sola cara. B
| Madrid,-TLUCI1978
 P.A.
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